Cilem této diplomové prace bylo studium vlivu substituentd na voltametrické chovani nové
syntetizovanych N-benzylsalicylthioamid(l a pfiprava a identifikace produktl jejich elektrochemické
oxidace. Voltametrické charakteristiky byly studovany metodou DC voltametrie s rotujici diskovou
elektrodou v nevodném prostiedi. QSER analyzou byl kvantifikovan vliv substituentd na anodicky
pllvinovy potencial a ziskany statisticky platné korelaéni rovnice. Byl prostudovan i vliv reakéniho
prostfedi na pribéh elektrochemické oxidace. Produkty elektrochemické oxidace dvou vybranych N
benzylsalicylthioamid(l byly pFipraveny metodou preparativni elektrolyzy. V obou pfipadech byl
identifikovan jediny produkt obdobného sloZzeni. Bylo navrZzeno obecné schéma elektrooxidace
studovanych N-benzylsalicylthioamidl: elektrochemicka oxidace je zahajena odebranim elektronl z
atomu sity, po némz nasleduje pfesun naboje na atom dusiku; po nasledném odstépeni sirovodiku se
mezi dvéma molekulami pfislusného N-benzylsalicylthioamidu uzavie novy kruh.



